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摘要(译)

本涉及显示技术的领域，公开的OLED阵列基板的相对基板和用于制备其
的方法，和一个显示装置。在本发明的实施方案中，OLED阵列基板的相
对基板的层结构可以被简化，以及对置基板的制备困难可以降低，从而
对置基板的成品率能够提高。的OLED阵列基板的相对基板包括平面化层
和多个位于所述平坦化层，其中，所述平坦化层和突起是导电的上突
起，并且所述突起电与OLED阵列基板的电极相连接。
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